SF 357 - SF 358 - SF 359
Silizium-npn-Planar-Epitaxie-Transistoren

fir Video-Endstufen in SchwarzweiB- und Farbfern-
sehempfdngern, fiir NF-Endstufen mit hoher Speise-
spannung und fir Treiberstufen in Horizontal-Ab-

lenkschaltungen

Bauform 6 TO126

Widrmewiderstand  Ruhje
Rthja

10 K/W
104 K/W

Grenzwerte gliltig fiir den Betriebstemperaturbereich
SF 357 SF 358 SF 359

HAEA

Ucso 160 250 300

Ucko 160 250 300

Ueso 5

lc 100

Ics 300

s 50

Peot bei & <%0 °C 6

Piot  Lkei 84 < 25°C 1,2
ohne Kihlblech

% 150

90 ~40...+125

Elektrische Kennwerte (bei 9o = 25°C - 5K)

iceo  (SF 357 Uce = 100 V) < 50
(SF 358 Ucg =200V) < 50
(SF 359 Ucs == 250 V) < 50

UcCEsor (Ic == 30 mA, Ig==6 mA) < 1

h2te (Uce =10V, Ic = 30 mA) > 25

fr (Uce =10V, Ic = 15 mA, fu'=20 MHz)> 60

Co2e (Uce =30V, lc =0, fa=1 MHz) < 45

~Ci2e (Uce =30V, Ic =0, fmn =1 MHz) < 35



